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El invento se r efiere a composiciones semioonductoras
para eplicarlas a aparatos eléotricos con el fin de impedirfelb

halo en conductiores de alto voltaje.

5 voltajes pernisibles, porque el hale tiende a dﬁstruir el aisl&a‘

La formacién de helo en speratos eléctricos limita los =~

. . miento orgénico en wiembros de alto voltaje axpuestos al aire 0

& otro msedio zaseoso. Se produce halo ep los aparatos eléétricbéf-n

'feuando la superficie del aislamiento eléctrico de los nismos, exui
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puesta al aire o a otro gas, estf a tal gradiente de voltaje elecw
trostftico que las moléculas de aire u otro ansvse hacen saltzmens-
te sctivas gufmica y eléctricamente. Sometido a estos greadien~
tes de voltaje, el aire, por ejemplo, fornarf ozono y 6xidos ni=
trosos, que reaccionan con vapor de sgua parn formar fcidos oxidan-
tes que destruyen el aislamiento orgfnico. Como el aislamiento
orgénico constituye l= mayor parte del aislaniento en la mayorfa
de 108 aparatos eldctricos de ey, ¢- ha-t rewloia un faciir Limi-
vaaor gn el wvoltaje permisible splicable a los conductores elée-
tricos. El uso de voltajes superiores s 1los valores de umbral

a que se inicia el halo puedg'dar por resultadc una accibp tan des-
truotiva sobre el aislamiento orgénico de los conductores quefeh
elgunos casos, en 8010 uncs pocos meses, el aislamiento, si es

por ocompleto orgénicu, puede gquedar destruido o}ieterihrado tan
gravenente que hays cortocircuito y resulte ineficas pérn el
fin a que se aplica. 3i se emplea como aislamiento un mate~ -
rial inorgaﬁioo, como la mica, en combinacifn con sustancias
orzfnicas, }a destruccibn ce liuita al sislamiento orghnico.

Sin embargo, e<tn neoasita un nuevo aeabado'del ap arato a fre-
Suentes intervalos.

El principal objeto del invento es ofrecer una compo-
sicién semiconductora que puedé aplicarse f4zilmente con control
de la oamlidad comercial a miembros eléctricos de slto voltaje,
¥ que es estable en las condiciones de funcionamiento a que pue=-
de estar sometida en el uso, o

Otro objeto del invento es ofrecer medios de pfoducir
ums cinta fibrosa prbvista de una composicién semiconductora dg
carbbén de antracita finamente dividido y una mesina que forna

pelfcula, con lo que la cinta ce puedc aplicur a miembros eléo-
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tricos sin necesitar li wlicaeifn Ade subsiguientes capas de
composicibn semiccnductora para completar lu eliminscién. del
halo. | '

Fars @ue oo couyroende mejor la natursleza y objetos del
invento, este €1ltimo se explicarf ahora por via de ejemplo un tar—
to detalladanente con referencia a lae Aibujoe.

La figura 1 ee una vitta fragnenteria en slzade, par-
cialmente en corte, de un aparatec electrodinéuico.

~a Fi lm £ 08 Wa Vible £L Cullo iiaoHonu8. -0 8-
pliado de ure vinca preparada segin el invento; y

La figura 3 es una vista fregmentaria en alzado que
mﬁestru el proceso de aplicar las capas semiconductoras del in-
vento a un conductor. ‘

Al construir aﬁaratos eléctricos de alto voltaje, com-
posiciOnes semiconductoras en forma de pintura ¢ cinta,se han
aplicado cono una cepa a la superficile exterior de 1los conducto-
res eléctricos con el fin de graduar el potencial electrostétie-
G0 en las superficies cxpuestas al alre u otro medic gaseoso.
Aunque en teorfa la splicacién de e€stos materiales semiconduc-
tores parece sencilla y ffoil de realicar, en lapr&ctio& ge tro-
pleza con difiemltades inesperadas. La seleccifn de composicioc-
nes semiconductoras que tienenun campo de resistividades conves
niente paras reducir sdecuadamente el potencial electrostético por
debajo del valor de umbral al cual se forma halo, es limitsdsa, de~
bido al hecho de que las combinaciones de resistividad baja no
graduarén suficientemente el poteneiél, al paso que las combine~
ciones de resistividad intermedia permitirén el paso de gorrien~
tes releativamente ernormes & 10 largo de la superficie de los con-

ductores aislados y darén origen a excesivo calor. Gomo es bien
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Saviao, las teﬁperaturas alias son- tandestructoras del aislamienw
to orgénico como el halo. Se ha descubierto que para conducto-
res con voltajes del orden de 6.600 o nmavor, las composiciones
sémiconductor&s tendrian una resistividaed de superficie del or-
den de 1 a 1.000 negohmios por unidad cuadiada a 0;075 e 0,1 mm
de grueso de pelicula para poder evitar excesivo calor y para '
impedir el halo. Cuando se emplea una cinta en combinacifn con
la composiaibn, este orden de resistencia se Obtfere aplicanlo
suficlente composicién a 0,25 mm de grueso de cinta pare profu~
cir un grueso final de unos C,3 mm,

Por la experiencia y las investigaciones se ha descus
bierto que si bien ciertas sustancias carbonfcess, tales cgomo
carbones vegetales, pueden aplicarse a conductores aislados en
gombinacién con un vehfculo tal obmo el berniz, para producir
cepes semiconductoras que tengan resistencias del orden de 1 a
1.000 megohnios por cuadro ¢,075 a O,y1 mnm de grueso de pelfcula,
est#s capas nC nmanrtienen una resistividad constante. Las capes

ordinariamente aumentan en resistividad con el tiempo en tal

proporeién que en pocos aflos la capa semicondcutora es inefi-

caz para el fin 8 que 3e destina.

La aplicacién de capas seniconductoras con ﬁintura a
conductores aislados para sliminar el halo no es desesble en
ciertos casos, porque las capas pintadas son muy séusoeptibles
de dafio por formacién de copos o similares debidos a la expans
8i6n y contraccién normales de 10s miembros, a un deterioro scci-
ﬁaﬁtai, a oondiciones y a fenfnenos similares.  Tanmbién se
Ba propuesto, por tento, emplear una cinta revestida de mate~
rial semiconductor como'medio de aplicar composicibn semiconduo=

tora a la'superfieie de conductores aislados, en vez de capas

- 4
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pintadas. En la préctica, se ha visto que la\cinta*préparada
incorporando un material semjconductor carbonfceo corriente a una-
resina orgénica formadora de peifcula no es enteramente eficaz
para eliminar el halo., Entre cada vuelta de ocinta semiconduc-
tora preparada de asta manera v aplicada al conductor aislado
g¢xiste aparentemente una brechs de aire de tal caracter Que en
ells se pucde formar halo. Este fenfmeno e atribuye &l hecho
de que lasg sucesivas espiras de cints no se ponern en contacto una
con otra lo bastante para producir una relaciép coﬁductora eléce
trica eficaz,

Segfin este invento, se¢ ha descubierto que niembros de
un grupo de materiales orgfnicos solubles en agua formsdores de

pelicula pueden combinarse con carbén de artracita triturado a

dimensiones virtualmente coloidales, con 10 cusl se puede pre-

parar una pintura semiconductoras. Las cintas cemiconductoras

pueden prepararse usando esta pintura, y no estfr sometidas a los

defectos de las cintuas preparadas hasta ehora.

El carbdn de antracita tiene tal resictividad, depen-
diente del origen del carbbn, que, cuando 8¢ incorpora en pro-
porciones adecuadas a un naterial orgéniéo formador de pelfcula;
puede obtenerse cualquier resistividad superficial comprendida
en el campo de 1 a 100C negohmios eproximadamente por cuadrado
0,075 a 0,1 mm d= grueso de peliculs. La resistividad puede

controlarse de cerca megclardo carbbn de antracita de dos o mfe

"origenes independientes, ya que el carbbn de antracita de diver-

sos orfgenes vsria notmblemente er registividad, aunque cada uno
de ellos dantro de un campo relativamente estrecho. Tambidn
ce ha desgubierto que la resistividad del carbdn de antrscita

esté intimanerte relacionads con el porcenteje de nmaterfac volh-

- 5H -
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tiles del nismn., 11 siguierte cuadro se he preparado con ceis

. nuestras de carb6n dv artracita hallado en el Estado de FPensil-

vania.
‘ 'd CUADRO I
5 Musstra n? % materiac volftiles Resistencia eléctrica
(caleculada) .
) 20 mallas
1 2,9% ' C,009 nege <
- 2 3,1 0,009
. 3 4,9 ¢,23
10 4 6,4 ¢, 38
5 6,7 1,4
: 6 A 7.6
- . La recistividad eldctrica de los carbones de antraci-
. ta de 20 mallas ern »1 2uadre I es A= urn orden completanmente dism

15 tinto da la resistividad que se obtiene cuandc el carbbp de an-
tracita se apiica en combinacibn con ur vehiculo. 8Sin embargo,
la resistividad del carbén de artracita cn combinacién con el
vehfculo vsria casi dircotanente con la recsistividad de los di-
versos carbones pulverizados.

20 Puede comprarse carbbn de antracita de alta calidad en
tenaiio de trigo alforfér n? 5. Al preparar composiciones semi-
conductoras, el carbln de antracita se prepara iniclalmente mez-
clandc dos: 0 nés carbones ¢ o antrécifE procedentes de distintos
origenes en las proporciones que la axperionci - deterﬁina pars

25 dar una mezcla de resistivided predeterminada. Como es natu-

: | ral, es raro que Una sola variedéd de carbbn de antracita ses

adecuada para 21 objeto de aste irvento,
2l narbfn puede rniolerse previamente a una finura de
| 100 mallas si se Assea. Bl carbén e somete & nolisnda, er mo-
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linos d= bolas o iz tubo o esguivalentes, en azua durante un pe-
riodo del orden da 24 horas, hasta que el carbén se ha reducide

a un estado virtualmente coloidal. FPor "molienda" nos referi-

mos al uso d2 cualguier aparatn capaz de¢ triturar una proporcibn

importante del carbbn s finura coloidal. Para el moliro de Dboles
Se propons un& suspencibn de 3C % de carbén de agua. Loz enca-
yos del estado ffsico del carbfén durante la operacién del nmolipe
de bolas indicerén si el carbbn se ha reducido 0 no a finura con= .
veniénte. Una prueba a&eouada as preparar una dispersién del pro-
ducto dal molinc de bolas en agua con Q,C1 % de carbfn er peso.
La dispzrsién asi prepsrads so introduce en una pila de un colo-
rimetro fotoeléctrico. Cuando la transnisién de Juz de la die-
pereibn d= carbbn es de 5 % aproximadamente, la molienda de be=
las pusde considerarsa satisfactoria. jValcres de trancmisibn

de luz de 1/4 de I % a 10 % indican una trituracién satisfac-
toria. Se oree que un valor de transmisién de luz de 5 % oorres;
poﬁde a un tanailo medio de particules inferior a 1 miora. El

producto del wmolino de bolas se hace pusar por una tela de ma~

1la fina para separar de &1 al material extrafo.

B1 carb6n virtualmente coloidal suspendido en egua ce
mezcla ¢nn una resina orgénica, gona ﬁ otras sustancias, solu-
bles en agua y formadoras 4o pellicula. e ha comprobado que
la goma arébiga es especialmaente saticfactoria parayéste objeto.
Sin embargo también son adecuadss para el mismo la gome trage~
canto y 1a gutagamba. Tanbién puede amplearse en esta aplica-

0i6n aloohol polivinflico que se hs derivado hidrolizando el

‘ester polivinflico hasta el grado de que 8l alcohol polivini-

lico sea scluble en agua, 1o cuel ocurra a una hidrolisis de 70 %

y més alta. Celulosa de metilo y gluten de caseira son otros

.a-'7.=
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ejenplos de materiales orgénicos colubler en agua adecuadoé de
esta tipo,
Como un ejemplo del invento, se describiré en detalle
la preparacién de una susl.rensi‘ﬁn de gonme arfbiga. La cantided
5 de goma arfbiga con respecto al carbdn coloidal puede variar
en un campo de 75 a 10 partes de pesode gona arfbiga y de 25 a
90 partes de peso de carbbn. Debe afladirss suficiente agus pa-
ra disoiver la resina y suspender al carbén. Ordinariamente
tres o nfs partes de agua por parte de carbén y resina bastaﬁ
10 para gste objeto. Para estabilizar la suspensibn e impedir el
deterioro de 1a goma, se¢ aflade aproximadanente 1% de amoniaco,
referido al peso de la goms arfbiga. Pueden sustituirlo otros
estabilizadores para este objeto. Una mezcla Intima de carbén
de antracita goloidal, goma arfbiga, agus y amonfaco darf una
15 suspensién estable adecuada pare aplicarla a riembros como com-
posicibn semiconductora. TUne viscosidad de composicién de 10
wi a 100 segundos de oopa Demmler n? 1 es satisfcatoria para‘la
aplicacién.
En la figura 1 del 4ibujo ce representa una perte de
20 10s cnrollamlentes extremos fe un aparato electrodinfmico 10 =
los cuales puede aplicarse la cerresici6p semioonductore,
%1 eparato 10 se compone de una pluralidad de l&minas 1R de ma-
terial magndtico mantenidas en posicién por las placas.ezmre%
mes 14, Una ranuras 16 practicadas en el material ﬁagnético
25 12 retienen enrollamientos 18 compuestos de conductores alsla-
. dos el fotricamerte. Y.os coﬁductoreé 18 terminan en enrolléu
mientos extremos 2C en 1l0s cuales los conduotores estén do=
blados y vueltos para volver a entrar en otras ranuras adecua~
das.  Debido a las poderosas fuerzas electromagrnéticas pre-

20 sentes en 1o0s conductores torcerian dstos y determinsrian una

“ 8 &
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vibracién dastructora, es necesarin sujetsr y atar o embridar

-adecusdamente 1los conductores entre s y a 1os soportes de los

enrollamientos extremos. Para este objeto, se pueden preparsr
blogues espaciadores 22 de un material aislador, como nadersa, o
de una conposicibp semiconductora, e insarterlos entre sucesi-
vos enrollemientos extrenos de manera que espacien y sostengan
debidemente los enrollamientos entre sf, Tirantes y brides 24
se aplican en torno de corductores sucesivos para embridar ri-
gidemente 1los errollamientos extremos 20 a 1os blogues espacia-
dores 22 e iipedir asf la vibracién. En el punto en que los
enrollanientos de ranura 18 saler de la ranura 16, se aplicar
ordinarismente espaciadores 26 acanalados en forma de culia,
Estos espaciadores pueden hacerse similares a 105 que resul=
tan satisfactorios para el uso con blogques 22, Se'aplioan-
tirantes o bridss 28 en torno de los blogues .26 en las canales
de los mismos, para fijar rfgidamente en su posicién los blo-
gues en quila. En algunos casos se gplicar tirantes trans~
ve:saleS'jo entre eprollamientos sucecsivds juﬁto a los blo-
ques 26, | _

La suspensién de carb6n de antracita coloidal y la
resinM orgénica formadora de pelfcula se aplica con preferen~
cia a las superficies aisladas de los conductores 18-20 antes del
montaje del aparato 10, De este modo, ce asegure ura cubler-
ta muy uniforne y completa. Como orﬁinariamgnte los enrolla-
mientos extremos 20 constituyen una construccién cerrada y coms
pacta, es nmuy dificil aplicar composicidr senicorductora despuée
de montar el éparato, Una vez que 1l0s @ nrollacientos 18-20 se
han nmontado en el sparato, yse han gplicado loc espaciadores 22

v 26 y atado laz bridas 24, 28 v 3, todo el conjunto se sujeta

“ 9=



10

15

20

25

firmemerts a lac porciones de ranura de los enrollamientos 18 que
estén revestidas dcon uns cgua de grafito de bajs resistercis tal
como Aquadag, qﬁe esté en contscto con las puredes de ranura 16.
Tode el conjunto puede pintaréé onp un barniz aislsdor resistenw
te a la interperie para ofrecer ura nayor proteccién contra la
humedad y similares, El barriz aislador resistente & la intem-
perie noes perjudiciai para <1 funcionamiento de la capa cemi-~
conductora 32.

La capa 32 pusd: producirse aplicando cencillsmente
cémo urna pintura la sucpensiébn de carbbn coloidal, goma aré-
biga y agus a cada unc de los conductores ajislados, aplioéndo;
Se una 0 mas capas sagln se crea conveniente. Alterrativamen-
te, los Adistintos conductores aislados se pucder envolver con
una cinta seniconductora preparada previamente con la compo-
sicién semiconductora. |

En la figura 2 del dibujo, se rapresenta er corte tranc-
versal une cinta semiconductora 40 gue comprende unsa tels 42 he
cha de fibras de vidrio, fibras de slgodén o fibras de anianto
0 un material equivalerte que'se desea, inpregnéndose la ainte
con ura suspencidn acuosa de carbén de antracita y goma sréhi-
ga. La cinta puede prepararse convenlentemante sumergierde cen-
¢illanente el matcerial fibroco en Ja suspercifin y paféndolo por
rodillos a presi6n conztunte para quitar el exceso 42 cuspen-
sidﬁ. La hunedad puede quitarse secando &n e?tufas, exponien-
do a lﬁmparas'infrarrojas, o por un nedio equivalente. Puede
produclirss una cinta virtualnente secas Poro para clertos fi-
nes @s preferible cecar la elrta pava quitarle colo una pro-~
poreiln inmportante del agua, dejando en la .cinta cigrta canti=

dad de huredad. Ista se mantiene en 18 cinta almacenfndola en

- 10 -
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botes con una cantidad de agua en el fondo suficiente para man~
tener 1s nhumedad, o bizn con una taps impernsable a la humaded
aplicada al recipiente. DEsta hunmedad hace la cinta més flexible
gue una cints completansnte seéa, vy e8 ventajosa por otrast razo-~
nes que se detallarén a sontinuacién. |

La cints puede splicarse a 2onductores aislados =znro-
118ndola de nancra que las sucesivac etpirales de ls micma se
solapen. Sg ha descubierto que una Qinta que @ontenga una can-
tidad apreoiable de hunedad, gue vuelve el material orgénico so-
luble en agua formador de peliocula, cono la goma arébiga, lige-
ramente pasgajoso y pléetioo, hace que las diversss espiras de la
einta aplicada é un conductor alcarcer el néximo contscto. Cuan~
do la cinta as{ spligada sc seecs, el condietor se puede emplear
para altos voltajes y no apareceré halo ¢n los espacios entre las
espiras solapadas, de la cinta. Tode la superficie del conduc~
tor estaréd wvirtualmente libre de halo. Esta ventaja no existe.
en ninguna cinta de naturalesa semlconductors nanufactureda hase
ta ahora, y constituye una decidida ventaja er favor de la cin-
ta producida con la conposicidn semiconductora antes desorita.

La cinta 40 se puede emplear para tirantes o bridas
24, 28 y 30, ademfs de funcionar cono revestimiento semicorduc-
tor 32.

La composicibén de suspencibn en agua cenicorduatora
puede aplicarse & log conductores 18-2C d e otra manera que tie-~
ne ciertas ventajas sobre los procedimientos antes descritos.

Bn la figura 3 del dibujo, el conductor aislaedo 5C se pinta
inicialmente oon la sucpensidén en agua de carbfnde antraci-
ts virtualmente coloidal y goma srfbiga,; como un revestimiaen—

to 52, Bste revestimiento 52, mientras esti atn hdmedo, se

I
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envuelve con una cinta fibrosa porosa no tratada 54, de fibras

de vidrio, de algodbn, de amianto o sinilares., las cintas 54

se aplican con presién suficiente para hacer que al revesti-

~miento semiconductor 52 penetre en la oirta y rezume al través

de los intersticios de la misma, Luego se splica una capa ex~-
terior 56 de la suspensién coloidal sobre la cinta 54. Ia ca~
Pa semiconductora masultante es nmuy duradera y resistente a loz

tipos normales de uso y desgaste. La cinta 54 impidé que la com~

binacibn semiconductora se descascarills o desprenda, y s muy

ventajosa,

Los hloques 22 v 26, si son de nadera o 3e otro mate=
risl aislador eléotrico, pueden hacerse semicondcutores en su
superficle para reducir el potehoial entre enrollamientos extre=
mos sucesivos, aplicénrdoles una capa de la suspensifn cqlbi&al.
4l secarse los blogues se pueden insertar entre los enroliamiena
tos en la forma acostumbrada.

Cono anfes se ha dicho, todo el conjunto 10 se puede
sumergir, rociar o pintar con una gruesa cepa de pintura o es-

malte resistentas a la intemperié. La pintura o esmalte goh

- ventajosos porgue reducen el efecto de los cambios de la hu-

medad atmosférica sobre las resinas solubles en agua.

Como un ejemplo de la notable uniformidad y estabili=
dad de las combinaciones seniconductoras, ée preparé una bobina
pinténdo con la suspensién coloidal una cape 4e 0,075 a C,1 mm so=
bre sl atslamisntc y una gruesa capa superior de esmalte alslado-
ra y resistente a la Intemperie se gplicd a brocha desﬁués de ha-
%erse‘seoadb la capa semiconductora. La bobins ce calent6 eﬁ
una estafa a 200° C a tiro forszado. La resistividad superfi-

‘cial de la p’intura semiconductora por cuadrado fud de (,18 me-
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gohnios al cabc de 16 horas. Al cabo de 30 dfas, la resistividad
era adn de 0,18 megohmiqs. Bl ensayo a 200° ¢ durante un mes

es equivalente a unos cinco aflos en 2ondiciones de funcionamien~

to normales. Por tanto se ver4 que les cipas semiconductoras de

este invento son en extremo estables en el tiempo‘inclnso cuando
se someten a temperaturas elevadas.

} Cuando se aplica cinta a varios nienbros eiéctrioos,
pusde apllcarse un adherente a la superficie del conductor para
eliminar toda §03ibilidad de un vaclo que retenga gas bsjo las
varias ecpirac de la cinta. Una solucién de poliisobutileno.o
asfalto de alto grado u otra sustancia do revestimiznto puede apli-
carse & la superficie de lasvbobinaS, ¥y cuando se apliocala-cinta

el poliisobdtileno, por ejemplo, llenaré los vacfos debajo de la

"misma. Otra ventaja de esta forma modificada del invento esc la

mejor adhersncia de la cinta al conductor.

Una cinta semiconductora prepsrada segdn ectte inverto

se amplic6é a bobinas, sin pintarlas por separado antes o después

de aplicar la cinta, lo cual se hizo estardo la mi§ma en 2 stado
himedo n mojado, La resistividad en seco de la cinta era de 20 me~
gohmios, siendo la cinta de una tela de vidrio de ;25 nn de grue~
s0 con la suspensidn aplicada hasta un grueso total de 0,3 mm.  Les
bobiness a que se aplic6 la cinta estaban graduadas a 13800 vol-
tios. e aplicd un voltaje de ensayo de 29.00C voltios durante
1 minoto 8in ningfn signo de halo. Luego se splicaron 40.0C0
vd;tios durente un considerable periodo de tiempo sin que se obser-
vara ningun halo en ningdn punto de las bobinas. Sete alto volw-
taje no surtié nal efeato sobre las caras de cinta de las bobinas.
Las citadas ventajas dels gome arébliga y de las otras

reginas virtuaslmente no reactivas, al producir capas semiconduc~
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toras sobre resinas polimerizantes, resider en que se consigue

una resistencia virtualmente constantzs irmediatanente dsspués de
la desecacién. Las resinas polimerizantes pueden tardar meses,

a las temperaturas de funcionamiento, en llegar a un 2stado ra-
zonablemente fijo. La resistividad de estac capss de resina poli-
merizantes puede ceambiar fécilmente veinie veces desde un gstedo
completanents seco an un periodo de 3C dfas a 110° ¢, El tipo

da cbmeposicidn de gona ardbiga tiene larga vida a la resistividad
constante.

En la splicacién de capac semicondustoras a errollas

mientos extremos y otrcs aparatos eldctricos es muy deseable
conseguir un grado rascnablse de uniformidad de resistividad

.entre varias porciones de las superficies de los mismos. Se

he alcanzadc un control de calidad comercial por la préotica del

.invento aquf descrito, fécil, conveniente y 2 conénicamente.

Emplesndo suspenciones de carbbén ie eantracita coloidal en goma
srébiga, por z:jemplo, =€ ha encontrado comercielmentae préctica
una variscidn mlxima de resictividad entre cualquier porecién de
un enrollarmiento extremo del orden ds + 20 %.

- Eesta solicitud, que corresponde a la presentada eh
los Hstades Dhidos de smérica el 3 dedicienmbre de 1942, bajo
el nfimero 457.729, se acoge a los beneficios del artfculo 51 del
vigente Estatuto de Propiedad Irdustrial. '
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el estabilizador as znoniaco.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se pre-
sentan para que sean Objeto de este Patente de Invencibn en Es-
pafi=a por VBINTE aiios, son los siguientaes:

12 =~ lUejoras introducidas en le preparacién de compo-
eiciones adecuadas para producir un revestinmiento semicorductor,
caracterizsdas porque dicha composicibn comprende una suspencsibn
‘coloidal de aarbdn de antracita de menos de 10 % de materias vo-
1€tiles y un agente orgénico soluble en agua formador de pelfou~
la, ’ |

2¢ —~ Majoras introducidas en la preoaracién de oompoag_
cioras segln sa reivindica en el purto 12, caractarizadas por la
presancia de 25 2 90 partes d: peso de la Suspensidn;eoléidal de
carbfn de artracita y de 75 = 10 partes de peso del sgente fora
mzdor 42 pallcula, ‘ |

22 o llejoras intruiuﬁiias xr 1 praparacsién de cOMpO-
siciénes segln 2 reivindici an los puntos 12 ¢ 28 garascteriza-
das porque =1 ssenta formador da\palioula a8 gonag arébiga.

48 - Hejoras introduoidas en la preperacién de compo-

#
siclones zegin se reivindica en los purtos 12, 2¢ o 3¢, caracteris.
gadas porque el carbbn y 21 agente formador de pelicuia S€ Suspen=-
den sn sgua que corfi&ne un astabilizador,

52 - Mejorss intreducidss 2n 1w preparacién de composiw-

clones segdn se reivipdica =n 21 punto 42, caracterisadss porque

62 - Eejor*s introdfizidas en le preparaciép de miembros

de urifn flexiblas semiconductores, que comprenden un cuerpo fi-

=~ 15 - S R
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broso alargado y una capa seuiconductora spliicada al aismo, tew-

hiendoc ia cspa compuesta de carbfn deantracita finamente dividi-

“,do'ménos de 10 % de materfas volétiles y siendo obtenide por
' nOIiep is dsl carbén en agua = un estndo virtuslmente coloidal ¥y

'Vun sgiutinante orgénico; tbrmad‘r dec peliculzr ¥ soluble en sgus,

para el carbdn de antracita.

¢ » Mejorss introducidmss en l= prepargéidn de nmiemdbros

‘de unién segdn se reivindicr en-el punto 62, ceracterizeadas por-

.- que-el revestimiento contiene agum en cartidad quflciente par-
e

ofrecer platicidsd en el aglutinante.

8% - Unjores introducidas on la preperscifn de la compom
sic;én edecuesda para pfoducir un revestlziento semiconductor vire
tuelmeﬁte como sntes se describe. A |

92 = Mejoras introducides en 1s preparrcién dél*ﬁ miem. %

bro de. unidn flexibla semiconductor virmualrnnte como arntes fe

“describe y se representa en el dibujo adjunto.

‘102 = He joras introducidss en las preparacifn de conipbe

i

'Sicionés“adecusdas para producir révastimientos,svmiconduqtoregg‘

- Tal y como se ha descrito s«n la “emorfa gque sntecede
represent»do en el dibujo que se :compafia y con los fines que se
ﬁaﬂ,especificado.

Esta Memoria consts de diez y seis hojas escriteas por

o

una sola cara,
Madrid,

'R, FEB 104

Alberto da E' ‘
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